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RESUMO 

O desen olvimento de métodos adequados para a produção de pós cerâmicos 

tem sido de grande re le\'ânc ia nos dias atuais. uma vez que as propriedades importantes 

em uma cerâmica dependem. em grande parte. da características originais dos pós 

utilizados. Essas característi cas são afetadas pelo método empregado na obtenção desses 

pós. Para aplicações que ex igem grande desempenho e alta tecnologia, como as da 

indústria e letrônica. onde pós cerâmicos mais so fi sticados são desejáve is, a fo rma de 

obtenção deve garantir alta pureza. composição química reprodutível e controlada, 

homogeneidade atômica e pequeno tamanho de partícula. Baseado neste contexto. 

estamos propondo a síntese e caracterização estrutural de pós e filmes de ZnO puro e 

dopados com cobalto (Co2
+) com concentração de 0.025 a O. 1 moles sintetizados pe lo 

método Pechini para fu tura aplicação em como materia i ópticos. Caracteri zações por 

difração de raios-X, análi se textura por N2 pelo método BET. microscopia e le trônica de 

arredura e análise termogravimetrica (TG) foram rea li zadas. As composições com 

a tores de 0.05: 0.075 e 0. 1 moles de cobalto mostraram a presença de segunda fase de 

óxido de cobalto(Co20 3) além da fase desejada de ZnO. De acordo com os resultados. 

apenas a composição com concentração de 0.025 moles de cobalto apresentou-se 

monofásico. Por isto, este fo i escolhido para a produção dos filmes finos. O resultado de 

difração de raios-X para o filme dopado com 0.025moles de Co mostrou que este 

apresenta estrutura hexagonal tipica da \,\Urtzita. As análises de AFM revelaram que a 

concentração de Co não influenciava na microestrutura dos filmes finos. que apresentou 

grãos esféricos. O espectro de transmissão mostrou ··gap·· bem defi nido em torno de 

4,8eV. As medidas de retletância difusa dos filmes finos mostraram três picos de 

emissões: uma banda de absorção a cerca de 590 nm. e uma outra banda a cerca de 5 1 O 

nm, e outro a 650 nm, as quais são responsáveis pe la cor verde dos filmes finos. Os 

filmes finos de ZnO dopado com cobalto e sintetizados pelo método Pechini , têm 

aplicação como atenuadores no visível e regiões próximas do infravermelho. Além 

disso, eles podem ser usados como filtros UV. 
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ABSTRACT 

Developing methods suitable fo r the production of ceramic powders ha bccn of 

great re levancc loday. sincc lhe important propertics in ceramic depend large ly on lhe 

unique charactcristics of the powder used. Thcse cbaracteri stics are affectcd by lhe 

method used to gene rate the powder. For applicalions that requ ire high perfom1ance and 

lügh technology. such as thc c lectronics industry, where more sophisticated ceramic 

powders are desirable, the way to obtain the powder must ensure high purity, 

reproduciblc and contro lled chcmical compo ition. atomic uni formity and sma ll particle 

size. Based in thi s contex t. we propose the synthesis and structural characterizat ion of 

powders and films of pure ZnO and doped with coba lt (Co2
+) with concentration of 

0.025 to 0. 1 moles synthcsized by Pechini mcthod for futurc application in as optical 

materia l . Characterizations b) X-ray diffraction. textura! analy is by 2 from the BET 

method, scanning e lectron microscop) analy is and thennogra\ imctry (TG) were 

performed. The compositions with values of 0.05; 0.075 and 0. 1 moles of cobah showed 

the presence of the second phase of cobalt ox ide (Co203) and the desired phase of ZnO. 

According to the resu lts. onl y the composition \\ ith concentration of 0.025 moles of 

cobalt presented a monophas ic phase. o. it was cho en this last composition for the 

production of thi n films. The result of X-ray di ITraction for the ftlm doped with 0.025 

moles of Co showed that this structure is a typica l hexagonal wurtzite. The analysis of 

AFM showed that the conccntration of Co do not influence the microstructure of thin 

film s. which shO\\Cd spherica l grains. The tran mission spectrum showed a we ll defi ned 

gap close to 4.8 cV. Measurcs of diffuse re tlcctancc of thin films shov.'ed th.ree peaks of 

ernissions: a band of the absorption around 590 11111 . a band close to 51 O nrn, and another 

at 650 nrn. which are respon iblc for the green color of thin film s. The thin filrns of ZnO 

doped with coball and synthesizcd by Pechin i melhod. ha\'e application as attenuators in 

lhe visible and near infrared rcgions. Moreover. thcy can be used a V filters. 




























































































































